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AW9106 升级为 AW9106B 的兼容性设计 

AW9106B 向下完全兼容 AW9106，对于原来使用 AW9106 的用户，将芯片更换为 AW9106B，
无需更改软硬件。 

AW9106B 在 AW9106 基础上，将芯片的关断功耗控制在 0.1uA 以下，使得在低功耗设计中

无需增加外部 PMOS 管。  

典型应用图  
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1. 对于AW9106，建议将LED阳极用PMOS控制，并且AD1/AD0接低，确保芯片上电之后LED不会被点亮，并且芯片关断功耗<0.1uA。也
可以将LED阳极直接连接到VBAT（省掉PMOS），需要将AD1/AD0接VBAT确保LED上电后不被点亮，但芯片在关断情况下有60uA功耗。
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2. 对于AW9106B，AD1/AD0接VBAT，并且LED阳极接VBAT，确保芯片上电之后LED不会被点亮，并且芯片关断功耗<0.1uA。
具体配置如下表:

PMOS、BJT 贴 不贴

芯片 AW9106 AW9106B

R1 NC 0R

R2 NC 0R

R3 0R NC

 
 

 


